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Leistungsverstdrker V 735

1.

1.2'

1.3.2.

Beschreibung

Verwendungszweck

Der Leistungsverstidrker V 735 ist zur Verwendung in der stationdren und mobilen
Ela-Technik vorgesehen.

Aufbau

Das Gerdt wird aus Kartenbausteinen in einem 2/4-Einschub nach RFZ-Werkstandard
50 702 aufgebaut. Es hat folgende Abmessungen:

Breite Hohe Tiefe
239 mm 134 mm 275 mm
Masse: ca. 13 kg

Zeichnungssatz: V 735 (VEB Musikelectronic Geithain)

Der V 735 besteht aus einem Klangregelnetzwer), einem Vorverstidrker, dem
Leistungsverstidrker mit Ausgangsiibertrager und einem Netzteil. Hinter der
Frontplatte sind an der Montageplatte, der Eingangsiibertrager und zwei Leiter-
karten mit dem Klangregelnetzwerk und dem Vorverstirker befestigt. I'ie beiden
Karten werden durch einen Arretierungswinkel gehalten. Dahinter wird von der
Seite der Leistungsverstdrkerbaustein eingeschoben. Er wird ebenfalls durch
einen Metallwinkel gesichert. Im hinteren Teil der Kassette befinden sich
rechts der Netztransformator und daneben der Ausgangsiibertrager. Neben dem
Ausgangsibertrager ist das Netzteil mit Ausnahme der Ladeelkos, die einzeln
angeordnet sind, mit Schrauben befestigt. Die Verbindung der einzelnen Bau-
gruppen miteinander geschieht z.T. ber 412- und 24-polige Stecker- bzw. Buch-
senleisten nach TGL 200-3604. Das gesamte Gerdt wird mit Hilfe zweier 26-poli-
ger Steckerleisten nach TGL 10 395 angeschlossen.

Klangregelnetzwerk KL-MO-V 735

bas oiguel gelangt uber aeu erdfreien, symmetrischen cingang zunichst az das
Lluugregelnetzwerk, ein passives Filter, das eine getrennte Hohen— und Tiefen-
regelung gestattet. Die Anhebung bzw. Absenkung ist in ca. 3-db-Stufeu widhlbar.
oie kann bei 100 Hz und 10 kHz gegentiber 1000 Hz maximal etwa 10 dB betragen.

Vorverstidrker UV-II

Dem Klangregeluetzwerk folgt der Vorverstidrker UV-II. Er ist ein vierstufiger
Verstdrker mit einem Eingangsscheinwiderstand RE 2 100 kOhm und einem nieder:
ohmigen Ausgang. Mit Hilfe eines in den Gegenkopplungszweig eingeschalteten
Schichtdrehwiderstandes R & kann seine Verstirkung und damit der an seinem

Ausgang lt. Funktiounsschaltplan geforderte Pegel eingestellt werden.



1.3.3. Leistungsverstérker LV 70-11

Dem Vorverstirker nachgeschaltet ist der Leistungsverstdrker LV 70-11. Parallel
zu seirnem Eingang befindet sich ein Schichtdrehwiderstand R 1 (s. Funktions-
schaltplan) zur Lautstdrkeregelung. Der Lelstungsverstdrker LV 70-I1 ist ein
Reihengegentaktverstdrker in quasikomplementérer Schaltung. Das Signal wird

iber eine Differenzverstidrkerstufe am Eingang (T, T2) und eine weitere Ver-
stidrkerstufe (T3) deu Treiber- und Endtransistoren (T9 ~ T14) zugefilhrt. Von
dort gelangt es liber einen Koppelkondensator an den Ausgangsiibertrager.
samtliche Stufen sinud gleichspannungsgekoppelt. Die Differenzverst&Zrkerstufe
bewirkt einen hohen Eingangsschelnwiderstand. Der Ausgangsscheinwiderstand

liegt bei ca. 0,2 Ohm. Die Verstdrkung kann mit einem im Gegenkopplungszwelg
befindlichen Schichtdrehwiderstand R5 verdndert werden. Der srbeitspunkt wird
mit dem Schichtdrehwiderstand K3, der Ruhestrom mit dem Schichtdrehwiderstand

R9 eingestellt. Der Trzunsistor T4 dient zur Arbeitspunktstebilisierung.

Der Leistungsverstérker LV 70-II ist mit einer elektronischen Sichering (715 - T8
und 11 - D6) gegen eingangsseitige Ubersteuerung und ausgangsseitige Uberlastung
ausgeriistet. Die Schaltung vereint eine verzidgerungsfrele Strombegreuzung fir
unzuldssig hohe Stromspitzen mit einer zeitverzigerten Verlustleistungsbegren-
zung fir den Fall der ausgangsseitigen Uberlastung (Grenzfall - Kurzschluf3).

1.3.4. Netzteil NT LV 7C-I1

Der Leistungsverstdrker LV 7C0-II ist ein Verstdrker mit mittenangezapfter
Speisespannung. Die beiden symmetrischen Gleichspannungen werden mit Hilfe
einer briickenschaltung (Gr1 - Gr8) gewonnen.

Die einer Zweiweggleichrichterschaltung (Gr9, Gr10) entnommene Gleichspannung
fiir den Vorverst&rker wird mit ™, Gr11 stabilisiert.

Auf der Netzteilplatine befindet sich azuBerdem das Boucherotglied fiir den
Leistungsverstédrker und ein in Reihe zum Verstdrkerausgang geschalteter Wider-

stand R4.

1.4. Technische Laten
Anschlullbedingungen
Nennbetriebsspannung 220 V / 50 Hz -~
Stromaufnahme
ohne Aussteuerung S 100 mA
bel Vollaussteuerung und f = 1 kHz 2 500 mA
Nenneingangsspannung 1,55 ¥
Nennquellwiderstand 200 Chm
Nennabschlullwiderstand 200 Ohm
Ubertragungseigenschaften
Nennilbertragungsbereich 40 Hz...15 kHz
Eingangsscheinwiderstand > 10 kOhm
Ausgangsscheinwiderstand { 80 Ohm
Verstédrkung bei 41 kHz (einstellbar) 36 dB + 0,5 dB
Abweichung der Verstdrkung von dem
bel f = 1 kHz eingestellten Vert
im Nenniibertragungsbereich + 3 db



hlirrfaktor
bei u, = 100 V aa 200 Ohm im
rrequeanzbereich f = 10C Hz...10 kHz

-
A

2 %
Fremdspsanung 30 d3
gemesseu mit GSM 2 (J 14) 1ia

stellung " und freaispsrausn:

20 Hz...20 kHz"

Linsangsabschluff 200 Ohm

I
I

Sedienungsanleitung

AiBenansicht

In der abbilduag 1 ist die Froatansicht des Leistungsverstédrkers V 735 darge-
stellt.
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Abbilcung 1

5

wnetzschalter
betriebsanzelige
Sicherung
Hohenregelung
Tiefenregelung
Pegelregler

(o RN I T Y A SR

Fiir die Bedienung des Gerdtes sind keine besonderen Hinweise erforderlich.
sel voll aufgedrehtem Pegelregler sollte darauf geachtet werden, daB das
Klangregelnetzwerk linearen Frequenzverlauf gewdhrleistet.



3. Instandhaltungsanleitung

3.1. Priif- und MeBanweisung

311 Benttigte Priif- und MeBgerdte

VielfachmeBinstrument 100 kOhm/V

RC-Generator GF 71 (H 27) VEB Prdcitronic Dresden
Gerduschspannangsmesser GSM 2 (J 14) VEB RFT MeBelektronik Dresden
Oszillograf

KiirrfaktormeBbriicke Typ 3013 VEB Funkwerk Erfurt

P U e —

3120 Arbeitspunkteinstellung

Za Beginn der Prﬂfang sollen zundchst die Leiterkarten mit Ausnahme des wnlang-
regelnetzwerkes entfernt und die vom Netzteil gelieferten Versorgungsspaanungeu
kontrolliert werdeu. Sie milssen mit den im Fuanktionsschaltplan angegebenen
Werten libereinstimmes. Danach werden die Baugruppen ililber Adapterkarten wieder
angesteckt und die Arveitspunkte der einzelnen Transistorstufen an beiden Ver-
stirkern nschgemesseu. Ule erforderlichen VWerte kdnnen den Stromlaufpléunen
entnommen werden. ler Arbeitspunkt des Leistungsverstdrkers LV 70-11 wird mit
dem schichtdrehwiierstand R3 so eiangestellt, dal am AbschluBwiderstand keine
Gleichspanning abfallt. Die Regulierung des Ruhestromes gescnieht mit dem
3chichtdrehwiderstand R9. Zur Messung des Ruhestromes wird an der Buchsen-
leiste des Leistungsverstirkers LV 70-II die briicke zwischen den anschlissen
13, 14 und 15, 16 durch ein VielfachmeBinstrument ersetzt. Der Runestrom soll
S 100 mA vetragen. Bei optimal eingestelltem Ruhestrom muld sich bei kleiner
Aussteuerung (40 do unter wenneingangspegel) ein Kiirrfaktorminimum ergebveu.

I - N Messung der Ubertragungseigenschaften

Die Uberpriifing der Ubertragungseigenschaften geschieht, wenn nicht anders
aagzegeben, mit der halben Nenneingangsspannung bei vorgeschriebenem .ingangs-
und AusgangsabschluB (s. 1.4.), wobei das Klangregelnetzwerk lipnear und mit
dem Schichtdrenwidessvara Rl maximale Lautstdrke elagestellt werdea mali.
Zur YFegeleinstelling wird zunichst der Ausgangspegel am Vorverstarker Uv-1I
gemesseu ind mit dem Schichtdrehwiderstand R6 auf dea im Funktionsschaltplan
geforderteu Wert gebracht. Danach wird die Verstidrkung des gesamten Gerdtes
gemessen ind eventuell mit dem auf dem Leistungsverstédrker LV 70-11 befind-
lichen Schichtdrehwiderstand RS nachgeregelt. Zur Messung der ilbrigen Uber-
tragungseigenschaften werden die Adapterkarten entfernt und die saugruppen in
die aassette eingeschoben. Die Messungen milssen dile unter 1.4. angefithrten
Wierte ergeben.

Da die inlirrfaktormessung bei Sinusdauerton und Vollaissteuerung erfolgt,
sollte hierbei der Verstdrker nicht ldnger als 10 min unuaterbrochea betriebea
werden.



4. Schaltteillisten

Kurz- Sach-Nr. und
bez. Benennung Elektrische Werte Bemerkungen

Klangregelnetzwerk KL-MO-V 732

g 1 Polyester-Kondensator 4,7 oF 160 V TGL 200-8424

¢ 2 Polyester-Kondensator 22 nF 160 Vv TGL 200-8424

c 3 Lackfilm-Kondensator 0,47 wF 63 V TGL 10 793/2

C 4 Polyester-Kondeansator 0,1 uF 63 V TGL 200-8424

R 1 Schichtwiderstand 4,7 k 0,125 W TGL 8728 1 %

R 2 Schichtwiderstand 22 k 0,125 W TGL 8728 1 %

R 3 Schichtwiderstand 4,7 k 0,125 W TGL 8728 1 %

R 4 Schichtwiderstand 1,4 k 0,125 W TGL 8728 1 %

R 5 Schichtwiderstand 560 0,125 W TGL 8728 1 %

R 6 Schichtwiderstand 390 0,125 W TGL 8728 1 %

R 7 Schichtwiderstand 220 0,125 W TGL B728 1 %

R 8 Schichtwiderstand 150 0,125 W TGL 8728 1 %

R 9 Schichtwiderstand 110 0,125 W TGL 8728 1 %

R 1C Schichtwiderstand 220 0,125 W TGL 8728 41 %

R 31 Schichtwiderstand k 0,125 W TGL 8728 1 %

R 12 Schichtwiderstand 2,2 k 0,125 W TGL 8728 1 %

R 13 Schichtwiderstand 4,7 ¥ 0,125 W TGL 8728 1 %

R 14 Schichtwiderstand 1,6 k 0,125 W TGL 8728 1 %

R 15 Schichtwiderstand 820 0,125 W TGL 8728 1 %

R 16 Schichtwiderstand 300 0,125 W TGL 8728 1 %

R 17 Schichtwiderstand 150 0,125 W TGL 8728 1 %

R 18 Schichtwiderstand 220 0,125 W TGL 8728 1 %

s 1 Drehschalter 8 A 1/12-6/12 Au/A 6 x 20/MK Rastkopf: Ferti-
gupgsprogramm 1
Schaltebene: Fer-
tigungsprogramm 4

5 2 Drehschalter 8 A 1/12-6/12 Au/A 6 x 20/MK Rastkopf: Ferti-
gungsprogramm 1
Schaltebene: Fer-
tigungsprogramm 4

M Stecklttise 16 1/10

M Stecklotose 1 6 1/10

M Stecklotise 1 G 1/10

Vorverstirker UV-II

. o o o e s e e e e o, o e

g A Llektrolyt-Kondensator 5 wF 15 V TGL 200-8308
c 2 Rohrkondensator 47 pF 160 V TGL 5345
e 3 Rohrkondensator 22 pF 160 V TGL 5345
C 4 Elektrolyt-Kondensator 50 uF 25 V TGL 200-7198
£ 5 Elektrolyt-Kondensator 100 wF 10 vV TGL 200-8308
C 6 Elektrolyt-Kondensator 100 uF 25 Vv TGL 200-7198
c 7 Elektrolyt-Kondensator 100 wF 10 v TGL 200-8308
cC B Elektrolyt-Kondensator 50 uF 15 Vv IGL 200-8308
Cc 10 Elektrolyt-Kondensator 5 wF 15 V TGL 7198



AUrz. p Sach-Nr. uad
bez. benennung Elektrische Werte Bemerkungen
R 1 Schichtwiderstand 470 Q 0,125 W 5 % TGL 8728
R 2 schichtwiderstand 390 k 0,125 W 5 % TGL 8728
R I Schichtwiderstand 22 k 0,125 W 5 % TGL 8728
R 4 Schichtwiderstand 220 k 0,125 W 5 % 1TGL 8728 (200k)
R 5 Schichtwiderstand 470 Q@ 0,125 W 5 % TGL 8728
R 6 Schichtdrehwiderstand 500 @ Gr 0,5 _ TGL 11 886 S
R 7 Schicktwicderstand 10 k G,125 w 5 % TGL 8728
R 8 Schichtwiderstand 47 @ 0,125 W 5 % TGL 8728 (49)
R 9 Schichtwiderstend 2,7 k 0,125 W 5 % TGL B728
K 10 Schichtwiderstaund 1,6 k 0,125 W 5 % TGL 8728
R 11 Schichtwiderstznd 68C Q@ 0,125 W 5 % TGL 8728
R 12 Schichtwicderstend 68C Q@ 0,125 W 5 % TGL 8728
R 12 Schichtwicerstand 47 k¥ 0,125 W 5 % TGL 8728
R 1% Schichtwiderstend 2,7 k 0,125 W 5 % TGL 8728
R 16 schichtwiderstend 47C Q@ 0,125 W 5 ¢ TGL 8728
T 9 Trausistcr SC 207 Ce.see
T 2 Transistor SC 207 b...e
i Transistor SC 207 c...e (20C6)
4 Transistor SC 2G7 b...e (206)
Zeibinaleiste AZ 12 AU bel spr 6 Ag

C 1 Elektrolyt-Kondeusator 1 uF 15 V TGL 200-8308
¢ 2 Polyester-Kondensator 47C pF 63C V TGL 200-B424
£E 3 Yolyester-Kondensetor 1C00 pF 63 V TGL 200-8424
c 4 Polyester—-Kondeusator 10 nF 16C V TGL 200-8424
c 5 Polyester-houdensator 1C wF 160 V.  71GL 200-B424
C 6 Elektrolyt-Koudensater C,5 wuF 5C V TGL 7198

c 7 Elektrolyt-Kondeusator 100 wF 10 vV TGL 200-830&
C 8 Elektrolyt-Kondensator 1CC wF 5C vV TGL 7198

c 9 Fohrkondensator 47 vF 160 V TGL 24 098

c 10 Klektrolyt—-Kondeusator 1C0 uw® 1C vV TGL 200-8308
g 11 klektrolyt-hKondeusatcr 1C0 wF 10 V TGL 200-8308
L 1 Diocde GAY 64

L2 Dicde GAY 64

L 3 Diode GAY 64

L 4 Diode GAY 64

b 5 iode GAY 64

L 6 Diode GAY 64

L 7 Dicde GAY 64

D 8 Dicde GAY 64

b9 Diode 8Y 222 5Y 202
D10 Diode 3Y 222 sY 202



kurz- ' Sach-Nr. und

bez. Benennung Elektrische Werte Bemerkungen

R 1 Schichtwiderstand 1,6 k 0,125 W TGL 8728 5 %

R 2 Schichtwiderstand 18 k 0,125 W TGL 8728 5 %

R 3 Schichtdrehwiderstand Gr 1 500 TGL 11 886 P

R 4 Schichtwiderstzand 15 k 0,125 W TGL 8728 5 %

R 5 Schichtdrehwiderstand G r 1500 TGL 11 886 P

R 6 Schichtwiderstand 270 0,125 W TGL 8728 5 %

R 7 Schichtwiderstand 4,7 k 0,125 W TGL 8728 5 %

R 8 Schichtwlderstznd 390 k 0,125 W TGL 8728 5 %

R ¢ Schichtdrehwiderstand Gr 1 2,5 TGL 11 886 P

R 10 Schichtwiderstand 1,6 k 0,125 W TGL 8728 5 %

R 11 Schichtwiderstand 10 k 0,125 W TGL 8728 5 %

R 12 Schichtwiderstend 1,6 k 0,125 W TGL B728 5 %

R 13 Schichtwiderstand 4,7 k 0,125 W TGL 8728 5 %

R 14 Schichtwidersteand 270 0,125 W TGL 8728 5 %

R 15 Schichtwiderstand 10 k 0,125 W TGL 8728 5 %

R 16 3chichtwiderstand 3,9k 0,125 w TGL 8728 5 %

R 17 Schichtwiderstand 470 0,125 W 1TGL 8728 5 %

R 18 Schichtwiderstand 1k 0,125 W TGL 8728 5 &

R 19 Schichtwiderstand 470 0,125 w TGL 8728 5 #

R 20 Schichtwiderstand 47GC 0,125 W TGL 8728 5 %

R 21 Schichtwiderstand 100 0,125 W TGL 8728 5 %

R 22 Schichtwiderstand 100 0,125 W TGL 8728 5 %

K 23 Schichtwiderstand 220 0,125 W TGL 8728 5 %

R 24 Schichtwiderstand 4,7 k 0,125 W TGL 8728 5 %

R 25 Schichtwiderstand 4,7 k 0,125 W TGL 8728 5 %

R 26 Schichtwiderstand 220 0,125 W TGL 8728 5 &%

R 27 Schichtwiderstand 220 0,125 W TGL 8728 5 %

R 28 Schichtwiderstand 220 0,125 w TGL 8728 5 %

R 29 Schichtwiderstand 220 0,25 w TGL 8728 5 %

R 30 Schichtwiderstand 220 0,25 W TGL B728 5 %

R 31 Schichtwiderstand 22 0,25 W TGL 8728 5 %

R 32 Schichtwiderstand 22 0,25 W TGL 8728 5 %

R 33 Drahtwiderstand 0,3 10 % Konstantan blank d 0,5 mm
L 120 mm auf Widerstandskorper mit

achsialen Auschlull 25.518

R 34 Drahtwiderstand 0,2 10 % Konstantan blank 4 0,5 mm
1. 120 mm auf Widerstzndskorper mit
achsialen Anschlufl 25.518

T A1 Transistor BE 1777 -B

P 2 Transistor BC 477 B

T 3 Trznsistor BFJ 47

T 4 Transistor SF 127 E

T 5 Transistor SF 127 E

T & Transistor BC 177 B

i Transistor CC 301

T 8 Transistor GC 301

T 9 Transistor BFJ 48

T 10 Trensistor 40t 10

7' 19 Transistor KU 605

T 12 Transistor KU 605

T 13 Transistor 2 N 3773

T 14 Trensistor 2 N 3773



Kurz. Sach—-Nr. und
bez. Benennung Elsktrische Verte Bemerkungen
St Steckerleiste AZ 24 Au

M a Lotose B 3x12

M Lotdse B 3x12

letzteil NT LV 70-11

c 1 Elektrolyt-Kondensator 500 wF 50 V TGL 7198

c 2 Elektrolyt-Kondensztor 100 wF 25 V TGL 7198

c 3 Polyester-Kondensator 0,1 uF 160 V TGL 200-8424
Gr 1 Diode 3Y 222 oder 5Y 202

Gr 2 Liode 3Y 222 oder SY 202

Gr 3 Diode S5Y 222 oder sSY 202

Gr 4 Diode 3Y 222 oder SY 202

WGr 5 Diode 3Y 222 oder SY 202

Gr 6 Diode SY 222 oder SY 202

Gr 7 Diode SY 222 oder 3Y 202

Gr & Diode 5Y 222 oder 3SY 202

Gr 9 Diode SY 222 oder sSY 202

Gr 10 Diode SY 222 oder 3Y 202

Gr 11 biode ZA 250/24 oder S5ZX 19/24

R 1 schichtwiderstand 300 @ 1 W 5 4% TGL 8728
R 2 Schichtwiderstand 1"k 0,125 w 5 %

R 3 Schichtwiderstand 20 @ 2W 5%

R 4 Drahtwiderstand 0,1 Q 10 W

T 1 Transistor SF A28 Guws b

M Stecklotiose 1 G 1C TGL 0-41496

| Stecklotise 1 G 1C TGL 0-41496

M Stecklotise 1 G 1C TGL 0-41496

M Stecklotdse 1 G 10 TGL 0-41496

M Stecklotise 1 G 10 TGL 0-41496

M 3tecklotdse 1 G 10 TGL 0-41496

M Steckliotsse 1 G 1C TGL 0-41496

M Stecklitsse 1 G 10 TGL 0=-41496

Anderungen im Interesse des technischen Fortschritts vorbehalten
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